SEL Transistor BFY34 Datasheet

jéSEL Silizium-Planar-Transistor B“ 39’ 3gi

Ausfithreng
npn-Siliziem-Planar-Trangisior. Motellpehiuse, Koflakior ist mit dem Gehéuses vetbunden. Als
BFY 39 mit izoliartem Kollaktar lisfarbar.

Verwendung
Trans(stor fir kommerzielle Arnwendungen,
Z. B, fOr Verstirker und allgemeine fwacke.

Abimassungen
(Mafe in mmj)
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Grenzdaten
Verlustleistung Ty =25°'C Prat 0 mwW
Tg = 25'C 1 W
} J_-“ -5 Prar* 250 i
Te - 25°C GO0 Fin WY
Kollaktor-Basis-Spannung Ty =25°0 Upeo 45 v
Kollektor-Emitter-Spannung Ureo 25 W
Emilter-Basis-Spannung Uean 5 W
Kollaktorgleichstrom F 100 [Lr-Y
Emlttergleichstrom — g 100 mé
Sperrachlchttemperatur +T) 178 "C
Minimale Gehdugzetemperatur ~Tg 55 ‘C
Mazimasle Lagartemparatur 4Ty 175 i
Minimale Legertemparatur —-Tg 55 “C
* nur BFY 399
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SEL Transistor BFY39 Datasheet
BFY 39, 39i
Statische Kenndaten hei T, = 25 *C
BFY 39 ..
Al | il
Kollekior-Basis- Ugp = 30V lcao - ni
Resiclrom
Kallakier-Emittar- lg =10mA, lg = 1mA b e Eqat | W
Reslzpennung
Basis-Emitter- I =10mA, lg = 1mhA Uge -1 v
Spannung
Gleichsirams Upp= 10V, Ig = 0 mA B ~55 |ion |iso
verstirkung 204, 400
Wirmewaderstand | obae Kdhifliche R .5 W
[Spermschicht-Gehiuss) Rihe 0,15 TimW
ohne Kihlitiche Rinu™ 0.6 ‘CimwW|
[Sperrschicht-Gohduse) Ring* 025 Cimy
¥ nur BFY 38i
Dynamische Kenndaten bel T, = 25 °C
Emittarschaliung
Grenzlmequeng Upg =10 Y, Ig=10ma IT 150 MHz
Eingamgs- Uee= 8%, lg= I ma Refhy g 00 i
widerslang
Spannungs- Ralh)ze) 3.0
riicksi rkung
Stromwerstirkung Rafhaig) 120
Ausgangszleltwart Relngpel B 5
Baslsschaltung
ALRgangs- Ugg =5W Con 5 pf
CET- R
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jéSEl - BFY 39

Piot = F { Ty /Ty )

Trensister mit KUhifléehe
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Umngebungstemperalur Ty
Kihillacheniempératur Ty
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